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В настоящее время активно ведется изучение фрактальных свойств дендритоподобных объектов. Обусловлено это тем, что элементы с фрактальной структурой стали широко использоваться в различных областях науки и техники, в частности, в биомедицине при диагностике и разработке новых лекарственных средств различных заболеваний, при изучении процессов самоорганизации и самосборки, при изучении глобальной общетеоретической проблемы возникновения жизни на Земле, в нанотехнологиях при проектировке микросхем литографическими методами, при разработке природоподобных[image: image1.png]


 систем и др. 
Несмотря на большое количество работ в данной области [1,2], не достаточно изученным оказался вопрос о фрактальных свойствах дендритов со стохастически образующимися центрами роста.

В данной работе предлагается метод моделирования двумерных стохастических дендритов в процессе самоорганизации (рис. 1).  Итерационный процесс образования фрактальной структуры оптимизирован для его имплементации на многопоточных системах, что делает его эффективнее многих аналогов.

Произведён анализ фрактальных характеристик полученных дендритоподобных объектов, а также рассмотрена динамика роста фрактальной размерности отдельных кластеров в зависимости от числа составляющих частиц.

Полученные данные согласуются с результатами более ранних экспериментов [1], что свидетельствует о корректном уточнении и расширении области применения известных моделей.
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��Рис. 1. Пример моделирования дендрита со стохастически образованными центрами роста









